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半導体は、私たちの生活のさまざまな場面で活用され、社会課題の解決や産業競争
力強化になくてはならない存在になっています。加えて、生成 AIをはじめとする AI
チップの高性能化のため、半導体自体の性能向上に対する要求も高まる一方です。
すなわち、更なる半導体の進化が必要不可欠になっています。
当日は、半導体の進化について、また、更なる進化に向けた産総研の取り組みにつ
いてご紹介いたします。

GaN系半導体の光デバイス研究は、青色 LEDの実用化以降、殺菌・医療応用を目
指した波長 280nm 以下の深紫外線LEDやLD開発、及びマイクロ LEDを目指した赤
色LED開発が活発に研究されている。一方電子デバイス研究は、その構造から横
型と縦型に分類され、横型デバイスは高周波パワー特性に優れることから携帯電
話基地局やPC及び充電器などに既に実装されている。縦型デバイスは、国家プロ
ジェクトを中心に MOS型が活発に研究されている。講演では、歴史的経緯を含め
て解説する予定である。

半導体の進化について -産総研の先端半導体研究の取り組み -

産業技術総合研究所 先端半導体研究センター センター長 昌原明植氏

GaN系半導体の光・電子デバイス最前線 -歴史から最先端まで -

名城大学 理工学部教授 小出康夫氏


	2026年度第１回NIMS-ARIMセミナーR4.pdf
	2026年度第１回NIMS-ARIMセミナー4.pdf
	スライド番号 1

	2026年度第１回NIMS-ARIMセミナーRRR１.pdf
	スライド番号 2


	2026年度第１回NIMS-ARIMセミナーRRR
	2026年度第１回NIMS-ARIMセミナーRRR１.pdf
	スライド番号 1

	2026年度第１回NIMS-ARIMセミナーRRR.pdf
	スライド 2





